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IEC Publ. No. 99-1 [16]
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	บทที่ 5 การทดสอบเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์
	5.1 การทดสอบสร้างกระแสอิมพัลส์รปคลื่นมาตรฐาน 8/20 us
	5.2 การทดสอบสร้างกระแสอิมพัลส์รูปคลื่นมาตรฐาน 4/10 us
	5.2 การทดลองใช้งานจริง


